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ใบปฏิบัติงานท่ี 1 
การต'อวงจรตัวต+านทานพ้ืนฐาน   

(Resistor connection circuit basic) 
 
1. ชื่อ-สกุล.............................................................. รหัสนักศึกษา................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.............................................................. รหัสนักศึกษา................................................... 
 
วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือให7นักศึกษาสามารถต8อวงจรด7วยตัวต7านทานแบบต8าง ๆ ได7 
2. เพ่ือให7นักศึกษาสามารถวัดค8าต8าง ๆ ในวงจรได7อย8างถูกต7อง 
3. เพ่ือให7นักศึกษาสามารถคํานวณหาค8าความต7านทานท่ีต8อแบบต8าง ๆ ได7 
 
อุปกรณ:ที่ใช+ในการทดลอง 
1. DC Power Supply 
2. Multimeter 
3. ตัวต7านทานดูรายละเอียดในการทดลอง 
 
1.1 ตัวต+านทาน (Resistor) 

ตัวต7านทาน (Resistor) คืออุปกรณ�ท่ีทําหน7าท่ีต7านทานกระแสไฟฟRา ซ่ึงค8าท่ีบอกถึงความสามารถใน
การต7านทานกระแสไฟฟRาคือ ค8าความต7านทาน (Resistance) รูปท่ี 1.1 แสดงตัวต7านทานชนิดต8าง ๆ 

  

 
 

 รูปท่ี 1.1 ตัวต7านทานชนิดต8าง ๆ 
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วงจรตัวต7านทานพ้ืนฐานถูกแบ8งออกเปXนรูปแบบต8าง ๆ ได7ดังต8อไปนี้ 

1.1.1 การต8อตัวต7านทานแบบอนุกรม (Series circuit) 
1.1.2 การต8อตัวต7านทานแบบขนาน (Parallel circuit) 
1.1.3 การต8อตัวต7านทานแบบผสม (Compound circuit) 

 
1.2 การต'อตัวต+านทานแบบอนุกรม (Series resistor connection circuit) 

การต8อตัวต7านทานแบบอนุกรม คือการนําตัวต7านทานมาต8อเรียงลําดับกันในลักษณะหัวต8อท7าย ซ่ึง
จําให7วงจรมีค8าความต7านทานรวมมากข้ึน รูปท่ี 1.2 (ก) แสดงการต8อตัวต7านทาน 2 ตัว รูปท่ี 1.2 (ข) แสดง
การต8อตัวต7านทาน 3 ตัว และรูปท่ี 1.2 (ค) แสดงการต8อตัวต7านทาน n ตัว ซ่ึงค8าความต7านทานรวมของ
วงจรในรูปท่ี 1.2 (ก) เท8ากับ 

       
   (ก)          (ข)    (ค) 

รูปท่ี 1.2  
 
       RT = R1 + R2       (1.1) 
 
ค8าความต7านทานรวมของวงจรในรูปท่ี 1.2 (ก) เท8ากับ 
 
       RT = R1 + R2 + R3      (1.2) 
 
ค8าความต7านทานรวมของวงจรในรูปท่ี 1.2 (ค) เท8ากับ 
 
       RT = R1 + R2 + R3 + ⋯ + Rn     (1.3) 
 
1.3 การต'อตัวต+านทานแบบขนาน (Parallel resistor connection circuit) 

การต8อตัวต7านทานแบบขนาน คือการนําตัวต7านทานแต8ละตัวมาต8อลักษณะต7นเข7ากับต7น ปลายเข7า
กับปลาย ซ่ึงผลการต8อตัวต7านทานจะทําให7ค8าความต7านทานรวมลดลง  

  
 
 
 



     6562112 Electronic Laboratory I 
                                          

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-261065 โทรสาร 034-261065 

Page 
3 of 9 

 

   
        (ก)           (ข) 
 

 
         (ค) 

รูปท่ี 1.3 
 

รูปท่ี 1.3 (ก) แสดงการต8อตัวต7านทานขนาน 2 ตัว ค8าความต7านทานรวมมีค8าเท8ากับ 
 

     
1 2

1 1 1

TR R R
= +        (1.4) 

 
ค8าความต7านทานรวม RT เท8ากับ 
 

      1 2

1 2
T

R R
R

R R
=

+
       (1.5) 

 
รูปท่ี 1.3 (ข) แสดงการต8อตัวต7านทานขนาน 3 ตัว ค8าความต7านทานรวมมีค8าเท8ากับ 
 

     
1 2 3

1 1 1 1

TR R R R
= + +       (1.6) 

 
ค8าความต7านทานรวม RT เท8ากับ 
 

      1 2 3

1 2 1 3 2 3
T

R R R
R

R R R R R R
=

+ +
     (1.7) 
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รูปท่ี 1.3 (ค) แสดงการต8อตัวต7านทานขนาน n ตัว ค8าความต7านทานรวมมีค8าเท8ากับ 
 

     
1 2 3

1 1 1 1 1

T nR R R R R
= + + + +⋯     (1.8) 

 
ค8าความต7านทานรวม RT เท8ากับ 
 

      1 2 3

2 3 1 3 1 2

n
T

n n n

R R R R
R

R R R R R R R R R
=

+ + +

⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

  (1.9) 

 
1.4 การต'อตัวต+านทานแบบผสม (Compound resistor connection circuit) 

การต8อตัวต7านทานแบบผสม คือการนําตัวต7านทานมาต8อลักษณะอนุกรม และขนาน ซ่ึงมีการต8อได7 2 
ลักษณะ 

   
       (ก)           (ข) 

รูปท่ี 1.4 
 

1.4.1 การต8อตัวต7านทานอนุกรม – ขนาน 
รูปท่ี 1.4 (ก) แสดงลักษณะการต8อตัวต7านทานอนุกรม – ขนาน ซ่ึงเปXนการนําตัวต7านทานมาต8อ

ลักษณะอนุกรมแล7วต8อขนานกับตัวต7านทานอีกตัว ค8าความต7านทานรวม RT มีค8าเท8ากับ 
 

       RT = R1 // (R2 + R3)              (1.10) 
 

1.4.2 การต8อตัวต7านทานขนาน – อนุกรม 
รูปท่ี 1.4 (ข) แสดงลักษณะการต8อตัวต7านทานขนาน – อนุกรม ซ่ึงเปXนการนําตัวต7านทานมาต8อ

ลักษณะขนานแล7วต8ออนุกรมกับตัวต7านทานอีกตัว ค8าความต7านทานรวม RT มีค8าเท8ากับ 
 

       RT = R1 + (R2 // R3)              (1.11) 
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การทดลองท่ี 1 การต'อตัวต+านทานแบบอนุกรม 

1.1 ต8อวงจรตามรูปท่ี 1.5 และตรวจสอบความถูกต7อง 

 
รูปท่ี 1.5 การต8อตัวต7านทานแบบอนุกรม 

 
1.2 คํานวณหาค8าความต7านทานรวม (RAB) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 นํามัลติมิเตอร�ตั้งย8านวัดโอห�ม วัดค8าความต7านทาน RAB  
 

       RAB = …………………………………. Ω 
 
1.4 ให7คํานวณหาค8าความต7านทาน R4 ตัวใหม8ท่ีทําให7 RAB = 1.79 k Ω 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.5 นําต7านทาน R4 ตัวใหม8มาต8อแล7ววัดค8าความต7านทาน RAB  
 

       RAB = …………………………………. Ω 
 

1.6 สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองท่ี 2 การต'อวงจรตัวต+านทานแบบขนาน 

2.1 ต8อวงจรตามรูปท่ี 1.6 และตรวจสอบความถูกต7อง 
 

 
รูปท่ี 1.6 การต8อตัวต7านทานแบบขนาน 

 
2.2 คํานวณหาค8าความต7านทาน RT  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.3 นํามัลติมิเตอร�ตั้งย8านวัดโอห�ม วัดค8าความต7านทาน RAB  
 

       RAB = …………………………………. Ω 
 
2.4 ให7คํานวณหาค8าความต7านทาน R1 ตัวใหม8ท่ีทําให7 RAB = 109.365 Ω 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.5 นําต7านทาน R1 ตัวใหม8มาต8อแล7ววัดค8าความต7านทาน RAB  
 

       RAB = …………………………………. Ω 
 
2.6 สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองท่ี 3 การต'อวงจรตัวต+านทานแบบผสม 

3.1 ต8อวงจรตามรูปท่ี 1.7 และตรวจสอบความถูกต7อง 

 
รูปท่ี 1.7 วงจรตัวต7านทานแบบผสม 

 
3.2 คํานวณหาค8าความต7านทาน RAE, RBF, RCG, RDH, REH, RAD, RBC, และ RFG แล7วบันทึกผลลงใน

ตารางท่ี 1.1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 นํามัลติมิเตอร�ตั้งย8านวัดโอห�ม วัดค8าความต7านทาน RAE, RBF, RCG, RDH, REH, RAD, RBC, และ RFG 

แล7วบันทึกผลลงในตารางท่ี 1.1  
 

ตารางท่ี 1.1 บันทึกผลการทดลอง 
 

ค'าความต+านทาน RAE RBF RCG RDH REH RAD RBC RFG Ω 

คํานวณ          

ทดลอง          

      
3.4 ให7ลัดวงจรจุด C กับ H และ จุด D กับ G 
3.5 ทําการคํานวณหาค8าความต7านทาน RAE, RBF, RCG, RDH, REH, RAD, RBC, และ RFG แล7วบันทึกผล

ลงในตารางท่ี 1.2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.6 นํามัลติมิเตอร�ตั้งย8านวัดโอห�ม วัดค8าความต7านทาน RAE, RBF, RCG, RDH, REH, RAD, RBC, และ RFG 

แล7วบันทึกผลลงในตารางท่ี 1.2  
 

ตารางท่ี 1.2 บันทึกผลการทดลอง 
 

ค'าความต+านทาน RAE RBF RCG RDH REH RAD RBC RFG Ω 

คํานวณ          

ทดลอง          

      
3.7 สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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